
PFIKPSBIEktrgnik 

SU 161 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Horizontalendstufen in Schwarz-Weiß-Fernsehempfän- 
gern. 
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Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich 

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung 
Rec= 1002 [ P 1500 V 

Kollektor-Emitter-Spannung 

1a=0 Uceo 350 V 

2,5A 

3A 

2,5A 

Kollektorstrom Ic 

lcm Kollektorspitzenstrom 

Basisspitzenstrom 

Gesamtverlustieistung 
D, = 90°C 10W 

+100°C Betriebstemperatur 

Sperrschichttemperatur D +115°C 



Kennwerte, bei #, = 25°C —5K 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

Uce = 1500 V, Use=0 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

I8 =0, Ic= 100mA, 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
1c=2A, 1=1A 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic=2A, 1=1A 

Kollektor-Basis-Stromverhältnis 

Uce =5V, Ic =2A 

Abfallzeit des Kollektorstromes 

Icena = 2A, Ipona= 1A, 
L=101H 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 161 
AÄnderungen vorbehalten! 

veb gleichrichterwerk 
stahnsdorf 

im veb kombinat mikroelektronik 

DR 1533 Stahnsdorf, Rühlsdorfer Weg 
Telex 015220 Telelon 680 

Ices 

[E 

Ucesar 

UBßesat 

Hzre 

min 

350 

2,0 

typ max 

3mA 

5V 

1,5V 

1,0us 
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' RET 
SU 161 / BU 205 
n-p-n Si-power switching transistor for horizontal deflection 
in television sets 

Dimensions in mm and terminals 
Weightc. 22g 

Collector at case 

N 

5 

5 

from June 1983 

Maximum ratings ($; = —10...+115°C) 

Collector-emitter peak voltage 

Re: < 1000 

Collector-emitter voltage 
1=0 

Collector current 

Peak collector current 

Peak base current 

Total power dissipation 

. < 90°C 

Ambient temperature 

Junction temperature 



Characteristics (0; = 25°C — 5 K) 

min. 

Collector-emitter cut-off current 

Uce = 1500 V, Ug = 0 Ices 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ig =0,1c= 100 mA UlBRICEO 350 

Collector-emitter saturation voltage 

Ic=2A,lg=1A Ucesat 

Base-emitter saturation voltage 

Ic=2A,l=1A UBEsat 

Static value of the 
common-emitter forward 
current transfer ratio 
Ic=2A, Uce=5V h21e 2 

Fall time 

Icend = 2 A, Igend = 1A, L = 10 uH 4 

max. 

3 mA 

V 

5 V 

15 V 

1,0 uSs 

Denotation for ordering: Transistor SU 161 
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